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Реферат:
1. Об'єктом дослідження є – процес кількісного оцінювання якості параметрів структури сприймаючої
поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача сонячної батареї. Предметом
дослідження є метод кількісного оцінювання якості параметрів структури сприймаючої поверхні
фотоелектричного перетворювача сонячної батареї. Метою дослідження є кількісне оцінювання якості
властивостей структури сприймаючої поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача
для підвищення точності, стабільності та лінійності вольт-амперної (вольт-ватної) характеристик сонячного
елемента, шляхом розробки методу кількісного оцінювання параметрів реальної площі сприймаючої
поверхні рельєфу напівпровідникового шару сонячного елементу із застосуванням обчислювального апарату
фрактальної геометрії. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблена геометрична модель



сприймаючої поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача, в якій розглянуті
фізичні процеси, котрі відбуваються, при зміні властивостей зовнішньої та внутрішньої структури
сприймаючої фрактальної поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача за
наявності локальних неоднорідностей, мікропор і макротріщин, що дозволяє врахувати точність
вимірювання електрофізичних параметрів: струму короткого замикання, напруги холостого ходу, величини
вихідної потужності та коефіцієнту корисної дії, шляхом урахування зміни величини площі сприймаючої
поверхні на основі використання апарату фрактальної геометрії Набули подальшого розвитку вдосконалені
аналітичні вирази для кількісної оцінки якості параметрів моделі фотоелектричного перетворювача, які на
відміну від відомих дозволяють врахувати степеневу залежність реальної площі сприймаючої поверхні, від
зміни величини фрактальної розмірності в об'ємній структурі по всій товщині напівпровідникового шару
фотоелектричного перетворювача Удосконалено метод кількісного оцінювання якості параметрів
фотоелектричного перетворювача, який на відміну від відомих, дозволив врахувати підвищення точності,
стабільності та лінійності вольт-амперної (вольт-ватної) характеристик на основі вимірювання величини
фрактальної розмірності, яка характеризує зміну властивостей структури реальної площі сприймаючої
поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача, а також призводить до зміни вихідної
потужності та коефіцієнту корисної дії. У вступі наведено загальну характеристику дисертаційного
дослідження, його актуальність, відповідність науковим темам, визначено наукову новизну та практичне
значення результатів дисертації, а також предмет та об’єкт дослідження, сформульовано мету та задачі
наукового дослідження, показано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, наведено дані
про апробацію результатів та публікації. Перший розділ роботи присвячений аналізу моделей та методів
кількісного оцінювання якості параметрів сонячних батарей. Показано, що вплив зовнішніх і внутрішніх
факторів викликають ушкоджуючі дефекти на сприймаючій поверхні напівпровідникового шару
фотоелектричного перетворювача. Другий розділ присвячений моделюванню процесів, які відбуваються у
сприймаючій поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного перетворювача. Розроблена та
запропонована геометрична модель сприймаючої поверхні фотоелектричного перетворювача для кількісної
оцінки якості параметрів сонячного елемента, на основі застосування апарата фрактальної геометрії. У
третьому розділі були проведені експериментальні дослідження сприймаючої поверхні фотоелектричного
перетворювача за допомогою фрактального методу кваліметрії, які підтвердили залежність реальної площі
сприймаючої поверхні фотоелектричного перетворювача від отриманих розрахунків величини фрактальної
розмірності. Четвертий розділ присвячений практичному впровадження кваліметричного методу кількісного
оцінювання параметрів сонячних батарей при експлуатації сонячної електростанції. Запропоновано систему
безперервного моніторингу, в режимі реального часу, параметрів сонячної батареї для АРМо АСУ СЕС для
виявлення дефектів в структурі сприймаючої поверхні напівпровідникового шару фотоелектричного
перетворювача.

2. The object of the study is the process of quantitatively assessing the quality of the parameters of the structure of
the receptive surface of the semiconductor layer of the photovoltaic converter of a solar cell. The subject of the
study is a method of quantitatively assessing the quality of the parameters of the structure of the receptive surface
of the photovoltaic converter of a solar cell. The purpose of the study is to quantitatively assess the quality of the
properties of the structure of the receptive surface of the semiconductor layer of the photovoltaic converter to
improve the accuracy, stability and linearity of the volt-ampere (volt-watt) characteristics of the solar cell, by
developing a method of quantitatively assessing the parameters of the real area of the receptive surface of the
relief of the semiconductor layer of the solar cell using a fractal geometry computer. Scientific novelty of the
results obtained. For the first time a geometric model of the receiving surface of the semiconductor layer of the
photovoltaic converter was developed, which considered the physical processes that occur when the properties of
the external and internal structure of the receiving fractal surface of the semiconductor layer of the photovoltaic
converter change in the presence of local inhomogeneities, micropores and macrocracks, which allows us to take
into account the accuracy of measuring electrophysical parameters: short-circuit current, open-circuit voltage,
output power and efficiency, by taking into account the change in the area of the receiving surface based on the



use of the fractal geometry apparatus; Further developed improved analytical expressions for quantitative
assessment of the quality of the parameters of the photovoltaic converter model, which, unlike the known ones,
allow us to take into account the power dependence of the real area of the receiving surface on the change in the
fractal dimension in the volumetric structure throughout the thickness of the semiconductor layer of the
photovoltaic converter; Improved a method for quantitatively assessing the quality of the parameters of a
photovoltaic converter, which, unlike the known ones, allowed us to take into account the increase in accuracy,
stability and linearity of the volt-ampere (volt-watt) characteristics based on measuring the value of the fractal
dimension, which characterizes the change in the properties of the structure of the real area of the receiving
surface of the semiconductor layer of the photovoltaic converter, and also leads to a change in the output power
and efficiency. The introduction provides a general description of the dissertation research, its relevance,
compliance with scientific topics, determines the scientific novelty and practical significance of the results of the
dissertation, as well as the subject and object of the research, formulates the goal and objectives of the scientific
research, shows the connection of the work with scientific programs, plans, topics, provides data on the testing of
results and publications. The first section of the work is devoted to the analysis of models and methods for
quantitative assessment of the quality of solar cell parameters. It is shown that the influence of external and
internal factors causes damaging defects on the receiving surface of the semiconductor layer of the photovoltaic
converter. The second section is devoted to the modeling of processes occurring in the receiving surface of the
semiconductor layer of the photovoltaic converter. A geometric model of the receiving surface of the photovoltaic
converter for quantitative assessment of the quality of solar cell parameters is developed and proposed, based on
the use of the fractal geometry apparatus. In the third section, experimental studies of the receiving surface of the
photovoltaic converter using the fractal method of qualimetry were carried out, which confirmed the dependence
of the real area of the receiving surface of the photovoltaic converter on the obtained calculations of the value of
the fractal dimension. The fourth section is devoted to the practical implementation of the qualimetric method of
quantitative assessment of solar battery parameters during the operation of a solar power plant. A system of
continuous monitoring, in real time, of solar battery parameters for the ARMo ACS of the solar power plant is
proposed to detect defects in the structure of the receiving surface of the semiconductor layer of the photovoltaic
converter.
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